Tato diplomova prace zkoumd dynamiku nosi¢a naboje karbidu kfemiku (SiC) po-
moci doplnujicich se spektroskopickych metod. Ramanova spektroskopie spolehlivé iden-
tifikovala 4H, 6H a 15R polytypy a umoznila odhadnout rozdilnou koncentraci nosic¢ti
prostfednictvim analyzy couplovani LO fononu a plasmonu. Time-Resolved Step Scan
(TRSS) FTIR byla tspésné pouzita na semi-izolacnim 6H-SIC, umoznujici pozorovani
dynamiky a identifikaci hlubokych hladin véetné vanadiovych akceptori a uhlikovych
vakanci. Nicméné, vysoké temné proudy znemoznily tspésné TRSS méteni na vodivych
vzorcich SiC, prestoze tyto vzorky byly tispésné pripraveny pomoci fotolitografie. Pump-
probe méreni zalozena na absorpci volnych nosicti odhalily, ze doby zivota nosic¢i jsou
ve stovkach nanosekund pro semi-izola¢ni SiC a v mikrosekundach pro vodivé SiC.



